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Wzmacniacze audio klasy T w praktyce

Zaczniemy od omoéwie-
nia kilku wykreséw zaczer-
pnietych z dokumentacji
technicznej producenta, kté-
re najpelniej prezentuja
mozliwo$ci zaawansowanej
techniki obrébki sygnatu,
zastosowanej we wzmacnia-
czach opracowanych przez
Tripath.

Na rys. 1 przedstawio-
no zaleznodé¢ sprawnosci
energetycznej wzmacniacza
od jego mocy wyjSciowej.
Na wykresie uwzgledniono
wszystkie straty energii po-
wstale we wzmacniaczu,
tacznie z tranzystorami pra-
cujacymi w konicé6wce mocy.

Kolejny wykres (rys. 2)
przedstawia zaleznos$ci mie-
dzy wspbiczynnikiem znie-
ksztalcen sygnalu wyjscio-
wego a moca wyjSciowa,
z uwzglednieniem réznych
impedancji obciazenia. Lat-
wo zauwazy¢, ze Ww tym
przypadku znacznie korzys-
tniejszy przebieg ma cha-
rakterystyka wzmacniacza
obciazonego mniejsza impe-
dancja, poniewaz 1% za-
warto$ci trzeciej harmonicz-
nej w sygnale wyjéciowym
wzmacniacz TAO0102A osia-
ga Pprzy swojej mocy no-
minalnej 170W. Wniosek
Ze wzmacnia-

z tego taki,

Jak widaé, sprawno$¢ 70%
wzmacniacz osiaga juz przy
mocy wyjsciowej ok. 70W,
a dochodzi ona do 82%
przy mocy wyjéciowej
220W. Tak wysoka spraw-
no$¢ uzyskuje wzmacniacz
TAO0102A obciazony glosni-
kiem o impedancji 4Q.

cze firmy Tripath wyraZnie
lubia prady o duzych nate-
zeniach.

Réwnie korzystny prze-
bieg ma zaleznos$é¢ poziomu
znieksztatcen w sygnale
wyjéciowym od czestotli-
wosci. Wykres tej zaleznos-
ci przedstawiono na rys. 3.
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W sierpniowym numerze EP opublikowalismy

pierwszy artykul prezentujgcy nowatorskie

rozwiqzania zastosowane w scalonych

wzmacniaczach audio firmy Tripath. Zgodnie

z zapowiedziq do tematu wracamy. Tym

razem przedstawimy nieco wiecej szczegoélow

dotyczqcych wewnetrznej budowy ukladéw,

pokazemy takze przykladowq aplikacje jednego

ze wzmacniaczy.

Ostatni, réwnie wymow-
ny wykres przedstawiamy
na rys. 4. Obrazuje on po-
ziom zakl6écen intermodula-
cyjnych, ktére powstaja
w wyniku impulsowego ste-
rowania obcigzenia. W tra-
dycyjnych wzmacniaczach
impulsowych pracujacych
w klasie D zakl6cenia te sa
tak dokuczliwe dla czestot-
liwosci ok. 1kHz i powyzej,
ze niezbedne jest silne
ograniczanie pasma przeno-
szenia koncéwek mocy. Na
rys. 4 mozna zauwazyé pe-
wien wzrost poziomu znie-
ksztalcen dla czestotliwosci
1kHz oraz znacznie silniej-
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szy wzrost dla czestotliwos-
ci ok. 19..20kHz, czyli po-
za podstawowym pasmem
akustycznym.

Od teorii do praktyki

Najbardziej interesujaca
dla praktykéw czeScia tego
artykulu jest z pewnoscia
prezentacja podstawowej ap-
likacji uktadu TAO0102A.
Przedstawiamy ja na rys. 5.

Obwody wejéciowe
wzmacniacza sa typowe. Je-
dynymi ,intrygujacymi“ ele-
mentami sa potencjometry
z suwaka ktérych, poprzez
prosty filtr dolnoprzepusto-
wy RC, zasilane sa koncéw-
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ki wejsciowe. Potencjometry
te umozliwiaja reczne usta-
lenie polaryzacji ,zera“
wejéé, co ma niebagatelny
wplyw na jakos¢ wzmocnio-
nego sygnalu audio.

Od strony wyjé¢ pota-
czenia sa roéwnie nieskom-
plikowane, ale sposéb ich
fizycznej realizacji na plyt-
ce drukowanej ma ogromne
znaczenie dla jakosci sygna-
lu wyjsciowego. Pogrubiony-
mi liniami zaznaczono ob-
wody silnopradowe, przy
projektowaniu ktérych nale-
zy zwrdcié szczegblna uwa-
ge na rezystancje i indukcyj-
nos$¢ potlaczen. Poniewaz
wzmacniacze firmy Tripath
na biezaco §ledza sposdb
odtwarzania przez koncéwki
mocy sygnalu wejsciowego,
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wprowadzono kilka linii
sprzezenia zwrotnego, ktére
umozliwiaja automatyczna
kompensacje drobnych nie-
doskonatosci fizycznej reali-
zacji wzmacniacza. Takze te
sygnaly (sa to FDBKN1/2,

OSC1/2H+/-, HO1/2COM,
0OSC1/2L+/-, GNDKELVIN1/2)
nalezy poprowadzi¢ jak naj-
krétszymi drogami, ze
szczegblnym uwzglednieniem
zalecanych przez producen-
ta miejsc ich polaczenia ze
,§ledzonymi“ punktami
wzmacniacza. Na schemacie
nie znalazl sie zasilacz, a to
ze wzgledu na fakt, ze wy-
magania mu stawiane nale-
za do klasycznych.

Jedyna istotna wada...

...scalonych wzmacniaczy
firmy Tripath to cena. Naj-
prostszy z ukltadéw duzej
mocy TA0102A kosztuje ok.
200USD, czyli mniejwiecej
tyle, ile nizszej klasy kom-
pletny wzmacniacz dobrej
firmy. Ogromnym atutem
wzmacniaczy produkowa-
nych przez Tripatha jest
bardzo wysoka sprawnosé
dla duzych mocy wyjscio-
wych i tatwosé¢ uzyskiwania
mocy rzedu setek watéw.
Z tego powodu - przynaj-
mniej w naszym kraju -
uktady Tripatha znajda za-
stosowania raczej w syste-
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18| FDBKN1

mach naglosnienia estrado-
wego, rzadko natomiast
w urzadzeniach domowych.
W jednym z najblizszych
numeréw przedstawimy
w EP konstrukcje wzmacnia-
cza wykonanego na ukladach
TA010xA. Niewielkie iloSci
tych ukladéw pojawia sie
takze w ofercie handlowej
AVT.
Piotr Zbysinski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl
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